[bookmark: _Hlk97670516]南山区促进产业高质量发展专项资金——
区科技创新局分项资金促进集成电路产业
高质量发展专项支持计划操作规程

1、 政策内容
（1）  高层次专业人才引进支持。
对集成电路设计企业上一年度从市外引进集成电路专业人才，按照签订三年以上（含三年）劳动合同人才的数量及质量，分档次给予资助，每家企业每年最高资助100万元。
（2） 创新创业团队项目支持。
引进和培育具有先进理念和管理水平、掌握核心技术的集成电路设计领域创新创业团队。对入选深圳市高层次人才团队的项目,市、区叠加给予最高1.2亿元资助；对入选广东省引进创新创业团队的项目，省、市、区叠加给予最高2.2亿元资助。
（三）核心设备购买支持。
对集成电路设计企业购买核心设备（实际交易价格20万元以上），按照购置额20%给予补贴，每家企业每年最高补贴100万元。
（四）关键技术攻关支持。
支持辖区集成电路设计企业针对重点发展的高端领域和关键环节，开展具有重大创新性和突破性的技术研发活动。对经区科技主管部门备案，且获得市科技行政主管部门技术攻关专项（集成电路产业重点项目）资助的牵头单位，按照不超过获得市级资助金额的60%给予资助，每个项目最高资助600万元。
　　（五）  EDA/IP购买支持。
　　支持集成电路企业购买IP(来源于IP提供商、EDA供应商或者代工厂IP模块)、EDA工具开展芯片研发，对上一年度购买南山区外企业的IP、EDA设计工具的企业，按照支付费用的30%给予补贴，每家企业每年最高补贴100万元，对上一年度购买南山区内企业的IP、EDA设计工具的企业，按照支付费用的60%给予补贴，每家企业每年最高补贴200万元。
　　（六）  EDA研发支持。
　　对从事EDA工具软件研发的企业，按照EDA研发费用的20%给予一次性最高1000万元补贴。
　　（七） 流片服务支持。
　　对集成电路企业首次工程流片进行支持，按照上一年度首次工程流片费用(含掩模版制作、流片等)的10%给予补贴，大于28nm(含)的工艺节点，每家企业每年最高补贴150万元， 7nm（不含）到28nm（不含）节点，每家企业每年最高补贴300万元,小于7nm（含）节点，每家企业每年最高补贴1000万元；对使用多项目晶圆（MPW）流片进行研发的企业，按照上一年度MPW流片费用的10%给予补贴，大于28nm(含)的工艺节点，每家企业每年最高补贴100万元，7nm(不含)到28nm（不含）节点，每家企业每年最高补贴200万元，小于7nm(含)以下节点，每家企业每年最高补贴500万元。
（八） 公共服务平台建设支持。
对围绕集成电路产业发展领域的技术研发和成果转化共性服务需求，提供设计服务、测试验证等公共服务的创新平台，经区科技主管部门评审通过后，每年最高资助2000万元，连续资助时间不超过3年。
（九）工程样片测试验证支持。
　　对开展工程样片的功能、性能、可靠性、兼容性、失效分析等方面的测试验证及相关认证的集成电路设计企业，按照实际发生费用的30%给予每年最高100万元资助。
　　（十） 芯片首购首用支持。
支持本辖区整机和集成电路设计企业联动发展。对南山区整机企业首购首用本辖区集成电路设计企业自主开发的芯片，按照上一年度采购金额20%给予奖励，每家企业每年最高奖励50万元。
（十一）贷款贴息支持。
对在南山科技金融在线平台完成评级及备案，并获得流动资金贷款且按时还款的辖区内集成电路企业，在平台贷款贴息额度内，按照企业实际支付利息的70%给予补贴。每家企业每年最高资助100万元。
（12） 创业融资支持。
1.对成立5年以内，获得投资机构投资的辖区内种子期、初创期集成电路设计企业，按照其上年度获得实际投资额最高10%给予资助，每家企业每年最高资助300万元。
2.对成立5年以内，近3年累计获得投资机构1亿元以上投资额的辖区内高成长集成电路企业，给予一次性100万元资助。
获得本条第一项、第二项政策支持的企业当年可在南山科技金融在线平台申请贷款贴息额度20%的提升。
同一家企业同一年度均符合本条第一项、第二项政策，按照从高不重复原则予以支持。
（十三）高端项目并购支持。
鼓励辖区企业并购国内外集成电路领域高端项目，对并购规模2亿元以上高端项目的企业，每个项目根据并购金额5‰给予最高1000万元奖励。
（十四）特别重大项目支持。
对符合南山区战略布局,具有科技创新支撑作用的重大集成电路产业创新项目,报区政府采用“一事一议”方式予以审定支持。
二、政策内容解释说明
本政策第二、四、八、十一、十二、十四条参照《南山区促进科技创新专项扶持措施》对应的政策操作规程执行。第一、三、五、六、七、九、十条，参照本操作规程执行，第十三条另行规定。
本政策所指MPW流片、工程产品、首次流片的解释如下：
MPW流片：指将多个具有相同工艺的集成电路设计放在同一晶圆上流片，按面积分担流片费用，以降低开发成本和新产品开发风险。
工程产品：指经过掩膜板流片，达到设计要求后，可以提供给集成电路系统整机厂商进行芯片性能测试及示范应用的芯片产品。
首次流片：指集成电路设计企业对其研发的新型号芯片与芯片制造企业、代流片企业或全资子公司开展产品量产前流片，并就对应型号芯片首次签订流片合同。
三、设定依据
（一）《南山区促进产业高质量发展专项资金管理办法》
（二）《南山区促进集成电路产业高质量发展专项扶持措施》
四、申报条件
（一）基本条件
1.申请单位为注册地在南山区的且具有独立法人资格的企业；
2.申请单位在南山区有20位本科以上或10位硕士研究生以上的团队（在南山区签订劳动合同、连续近一年缴纳社保）；
（二）专项条件
1.高层次专业人才引进支持
（1）申请单位应为集成电路设计企业；
（2）申请单位根据自身发展需求，2021年1月-12月从市外引进的且申报本政策时仍在公司就职的集成电路专业人才：
申请单位每引进1名2022年度个人纳税20万元及以上的市外集成电路专业人才，计5分；每引进1名2022年度个人纳税10万元（含）到20万元之间的市外集成电路专业人才，计3分；每引进1名2022年度个人纳税2.5万元（含）到10万之间的市外集成电路专业人才，计1分。
申请单位累积分数在100分及以上，给予一次性100万元奖励；申报单位累积分数在75分（含）到100分之间，给予一次性50万元奖励；申报单位累积分数在50分（含）到75分之间，给予一次性20万元奖励。
2.核心设备购买支持
（1）申请单位应为集成电路设计企业；
（2）申请单位上一年度购买硬件仿真器、集成电路自动测试机（ATE）、协议分析仪、逻辑分析仪、网络分析仪等核心设备并用于芯片研发。
  3.EDA/IP购买支持
（1）申请单位应为集成电路设计企业；
（2）申请单位可以同时申请EDA及IP购买支持；
（3）申请单位应为EDA/IP授权协议中的知识产权最终被授予方，且不再转售予第三方；
（4）采购方与被采购方应为非关联关系，且已签订转让或授权合同，完成合同付款。
4.EDA研发支持
（1）申请单位应为EDA设计工具研发企业；
（2）研究开发活动应符合研发费用加计扣除政策范畴。
5.流片服务支持
（1）申请单位应为集成电路设计企业；
（2）申请单位上一年度进行首次工程流片或使用多项目晶圆（MPW）流片进行研发；
（3）对首次工程流片，1家企业仅支持1个项目；
（4）申请单位选择首次工程流片和多项目晶圆（MPW）流片其中一项进行申报。
  6.工程样片测试验证支持
（1）申请单位应为集成电路设计企业；
（2）申请单位上一年度进行工程样片测试验证开展研发。
  7.芯片首购首用支持
（1）申请单位为注册地在南山区的系统集成、终端应用等企业，且上一年度购买本辖区集成电路设计企业自主开发的芯片；
（2）被采购企业为注册地在南山区的集成电路设计企业，且售出的芯片需自主研发设计或生产，拥有自主知识产权，芯片对应的集成电路布图设计创作完成时间在2019年1月1日后；
（3）采购方与被采购方应为非关联关系，且已签订销售合同，上一年度执行全部或者部分合同款项。
五、资助方式
[bookmark: _Hlk97670648]本资助计划属核准类，实行单位申报、材料审核、社会公示、政府决策的原则，采取无偿资助方式和事后补贴制，受资助项目无需验收。
六、办理流程
（一）申报主体登陆“i南山企业服务综合平台”网上提交项目申报材料；
（二）区企业发展服务中心受理申请，对申报材料进行形式性审核，区科技创新局复审项目申报材料； 
（三）区科技创新局拟定资助计划；
（四）区统计局对申报主体在地统计开展情况进行核查，区企业发展服务中心组织对申报主体的注册情况和不良信用记录等情况进行核查；
（五）区企业发展服务中心将拟资助项目向社会公示5个工作日，对公示期满，无有效投诉的项目资助计划，核心设备购买支持、EDA/IP购买支持、流片服务支持、工程样片测试验证支持、芯片首购首用支持项目提交专责小组会议进行审议，高层次专业人才引进支持、EDA研发支持项目提交领导小组会议进行审议；
（六）经审议后，由区科技创新局直接行文下达资金计划；
（七）区财政部门及时安排资金，区科技创新局办理资金拨付手续。
七、所需材料
（一）基本材料
[bookmark: _GoBack]1.登录南山区产业发展综合服务平台在线填写《南山区促进产业高质量发展专项资金——区科技创新局分项资金促进集成电路产业高质量发展支持计划项目申请书》；
2.《南山区促进产业高质量发展专项资金——区科技创新局分项资金促进集成电路产业高质量发展支持计划项目申请书》填表声明与保证（法定代表人签字并加盖单位公章后，原件彩色扫描成PDF文件上传）；
[bookmark: _Hlk97671613]3.统一社会信用代码证书（原件彩色扫描成PDF文件上传）；
4.法定代表人身份证[原件（或复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]；
5.由税务部门开具的单位上年度纳税证明（上传税务系统下载带有税务机关红色印章的电子版)；
6.上年度经审计的财务报告（注册未满一年的可提供验资报告）、最近三个月的会计报表（含资产负债表、损益表、现金流量表）[原件（或复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]；
7.具有资质的会计师事务所或税务师事务所出具的企业上年度研发费用专项审计报告[原件（或复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]
8.20份本科及以上学历或10份硕士研究生学历及以上工作人员的劳动合同及社保缴纳证明。
（二）专项材料
1.高层次专业人才引进支持
2021年1月-12月引进的市外集成电路专业人才的2022年度个人纳税证明、社保缴纳证明及离职证明（社会招聘人才）或毕业证书（应届人才）等证明材料。[复印件加盖单位公章彩色扫描成PDF文件上传];
2.核心设备购买支持
上一年度实际购买硬件仿真器、集成电路自动测试机（ATE）、协议分析仪、逻辑分析仪、网络分析仪等核心设备的合同、支付凭证（境外的需提供海关报关单）、发票等证明材料[原件（或复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]; 
  3.EDA/IP购买支持
上一年度实际购买IP/EDA工具的合同、支付凭证（购买进口的另需提供相应的完税证明复印件）、发票等证明材料[原件（或复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]；
4.EDA研发支持
上一年度EDA工具研发项目专项审计报告等证明材料[原件（或复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传] ；
5.流片服务支持
（1）申请首次工程流片资助的需提供：上一年度企业该款芯片产品首次流片费用的合同、支付凭证（境外加工的需提供海关报关单或委外加工证明）、发票等证明材料、产品版图缩略图A4版彩色、及首次工程流片承诺书[原件（或复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]；  
（2）申请MPW流片资助的需提供：上一年度企业参加MPW项目直接费用的合同、支付凭证（境外加工的需提供海关报关单或委外加工证明）、发票等证明材料[原件（或复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]；
（3）申报单位为流片产品的知识产权所有方的承诺书[原件（或复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]；
6.工程样片测试验证支持
上一年度实际工程样片测试验证的合同、支付凭证（境外的需提供海关报关单）、发票等证明材料[原件（或复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传] 
 7.芯片首购首用支持
（1）被采购的集成电路设计企业售出的芯片的集成电路布局设计登记证书及其它拥有自主知识产权的相关证明材料[原件（或复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]；
（2）购买企业上一年度实际购买南山区集成电路设计企业自主开发的芯片的合同、支付凭证、发票等证明材料[原件（或复印件加盖单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]；
（3）购买企业与被采购企业联合提供双方非关联证明及对首次购买认定的承诺书[原件（或复印件加盖双方单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]；
（4）购买企业提供芯片应用在整机、终端、模组上的相关佐证材料[原件（或复印件加盖双方单位公章）彩色扫描成PDF文件上传]
八、申报时间和办理时限
每年安排1-2次集中受理单位申请，具体受理时间以发布的申报通知为准。
资助计划下达1个月内受资助单位须办理资金拨付手续，逾期不办理者视为自动放弃。
九、附则
本计划责任部门为南山区科技创新局，本操作规程由其负责解释，自发布之日起施行。

